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Keksinndn nimitys - Uppfinningens benamning
Vertailuelektrodi kemiallisia sensoreita varten
Referenselektrod for kemiska sensorer

Tiivistelmd - Sammandrag

Keksintd kohdistuu vertailuelektrodiin

kemiallisia sensoreita varten, jotka pe-

] r—‘-
rustuvat ioniselektiivisten kanavatran-
sistoreiden (CHEMFET) k&yttddn elektro-
lyytti/eriste/puolijohdejérjestelméssi 1 -
(EIS). Vertailuelektrodi koostuu oleel- -2
lisesti polyglutamaatilla pinnoitetusta
eriste/puolijohde -alustasta tai polyglu- . |
tamaatilla p&&llystetystd ftaalosyaninaat- ( . -3
to-polysiloksaani-polymeerikalvosta, joka = -4
on lisdtty eriste/puolijohde -alustan pin- o5
nalle. —-6

Uppfinningen avser en referenselektrod f&r
kemiska sensorer pad basis av jonselektiva
fédlteffekt-transistorer (CHEMFETs) i ett
elektrolyt/isolator/halvledar-system {(EIS),
Referenselektroden bestdr vdsentligen av
ett med polyglutamat Overdraget isolator/
halvledar-substrat eller av en med poly-
glutamat 6verdragen ftalcyaninat-polysi-~
loxan-polymerfilm, vilken anbringats pa
ett isolator/halvledar-substrat.
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